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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA

FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CODIGO: COMPONENTE CURRICULAR:
ELETRONICA ANALOGICA |
UNIDADE ACADEMICA OFERTANTE: SIGLA:
FACULDADE DE ENGENHARIA ELETRICA FEELT
CH TOTAL TEORICA: CH TOTAL PRATICA: CH TOTAL:
60 horas 0 horas 60 horas
1. OBJETIVOS

Ao final da disciplina o estudante serd capaz de:

1. Analisar a operagdo de circuitos que utilizam transistores bipolares e de efeito de campo;
2. Projetar circuitos amplificadores de tensdo usando transistores;

3. Analisar os efeitos da frequéncia em circuitos transistorizados.
Entre as competéncias a serem desenvolvidas no estudante destacam-se:
1. Formular, de maneira ampla e sistémica, questdes de engenharia, considerando o usudrio e seu

contexto, concebendo solucgdes criativas, bem como o uso de técnicas adequadas;

2. Ser capaz de modelar os fendbmenos, os sistemas fisicos e quimicos, utilizando as ferramentas
matematicas, estatisticas, computacionais e de simulagao, entre outras;

3. Prever os resultados dos sistemas por meio dos modelos;

4. Conceber experimentos que gerem resultados reais para o comportamento dos fen6menos e
sistemas em estudo;

5. Verificar e validar os modelos por meio de técnicas adequadas;

6. Ser capaz de conceber e projetar solugdes criativas, desejdveis e vidveis, técnica e
economicamente, nos contextos em que serdo aplicadas;

7. Projetar e determinar os parametros construtivos e operacionais para as solugdes de Engenharia;

8. Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na lingua patria ou em idioma diferente do
Portugués, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informacdo e
comunicacdo (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias
disponiveis;

9. Ser capaz de assumir atitude investigativa e autbnoma, com vistas a aprendizagem continua, a
producdo de novos conhecimentos e ao desenvolvimento de novas tecnologias;

10. Aprender a aprender.

2. EMENTA
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Diodos, Transistores bipolares de jungao, Andlise C.A. dos transistores bipolares de juncdo, Transistores
de efeito de campo e polarizacdo, Amplificadores com FET e Resposta em frequéncia de circuitos
transistorizados.

3. PROGRAMA
1. Diodos
1.1 Fisica dos semicondutores e juncdo PN dos diodos
1.2 Componentes de correntes em um diodo
1.3 Caracteristica Volt-Ampére
1.4 Resisténcia do diodo
1.5 Tempos de chaveamento do diodo
1.6 Tipos de diodos
1.7 O diodo como elemento de circuito
1.8 Conceito de reta de carga
1.9 Circuitos ceifadores
1.10 Circuitos grampeadores
1.11 Comparadores
1.12 Retificadores
1.13 Circuitos dobradores de tensdo
2. Transistores bipolares de jungao
2.1 Transistor de jungao
2.2 Correntes em um transistor
2.3 Transistor como amplificador
2.4 Configuragdo em base comum
2.5 Configuragdo em emissor comum
2.6 Configuragdo em coletor comum
2.7 Regido de corte e de saturagdo em um transistor
2.8 Ganho de corrente
2.9 Folhas de dados do transistor
2.10 Polarizagao C.C.
2.10.1 - Polarizacdo da base
2.10.2 - Polarizagdo com realimentag¢do do emissor
2.10.3 - Polarizagdo com realimentacdo do coletor
2.10.4 - Polarizacao por divisor de tensdo resistivo
2.10.5 - Polarizagdao do emissor
2.10.6 - Estabilizacdo de polarizacao
3. Andlise C.A. dos transistores bipolares de jungao
3.1. Amplificagao no dominio CA e transferéncia de poténcia CC para CA

3.2. Modelagem do transistor bipolar
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3.3. Modelo r, e 1t do transistor
3.4. Configuragdo emissor-comum com polarizagao fixa
3.5. Polarizagao por divisor de tensdao
3.6. Configuracdo de seguidor de emissor
3.7. Configuracao de base-comum
3.8. Configuracdo com realimentacdo do coletor
3.9. Efeitos de cargas
3.10. Conexdo Darlington
3.11. Determinagao do ganho de corrente
3.12. Configuragao em cascata
3.13. Simulagdo por computador de circuitos transistorizados

4. Transistores de efeito de campo e polarizacao
4.1. Caracteristicas e curvas do FET
4.2. MOSFET (deplecdo e intensificacdo) e JFET
4.3. Dispositivos de quatro terminais
4.4. Configuracdo com polarizacdo fixa
4.5. Polarizacdo por divisor de tensao
4.6. Efeitos de cargas
4.7. Configuracdao em cascata
4.8. Circuitos utilizando FET e aplica¢Oes praticas
4.9. Projeto

5. Amplificadores com FET
5.1. Modelo JFET para pequenos sinais
5.2. Configuracao com polarizacgao fixa
5.3. Configuracdo com polarizacdo por divisor de tensdo
5.4. MOSFETs tipo deplecdo e intensificacdo
5.5. Configuracdo com divisor de tensdo para o MOSFET
5.6. Projeto de circuitos amplificadores com FET
5.7. Efeitos de cargas
5.8. Configuracdo em cascata

6. Resposta em frequéncia de circuitos transistorizados
6.1. Resposta em baixas frequéncias usando amplificacdo com transistores bipolares
6.2. Resposta em baixas frequéncias usando amplificacdo com transistores FET
6.3. Resposta em altas frequéncias usando amplificagcdo com transistores bipolares

6.4. Resposta em altas frequéncias usando amplificacdo com transistores FET

4. BIBLIOGRAFIA BASICA

1. BOGART, J. Dispositivos e circuito eletronicos. 3 ed. S3o Paulo: Pearson, 2001. 2v.

https://www.sei.ufu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4178872&infra_siste... 3/4



16/12/2022 10:52 SEI/UFU - 3724629 - Ficha de Componente Curricular

2. BOYLESTAD, R.; NASHELSKY, L. Dispositivos Eletronicos e Teoria de Circuitos. Sao Paulo: Pearson
Education do Brasil, 2013.

3. SEDRA, A.S.; SMITH, K. C. Microeletronica. Sdo Paulo: Prentice Hall, 2007.

5. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. BELL, D. Fundamentals of Electronic Devices and Circuits. Oxford; New York: Oxford University
Press, 2008.

2. FLOYD, Thomas L. Electronics fundamentals: circuits, devices, and applications. 8th ed. Upper

Saddle River: Prentice Hall, 2010.
3.  MALVINO, A. P. Eletronica. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2007. 2v.
4. TOOLEY, M. Circuitos eletronicos: fundamentos e aplicagées. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

5. TURNER, L. W. Circuitos e dispositivos eletronicos: semicondutores, opto-eletronica,
microeletronica. Sdo Paulo: Hemus, c2004.

6. APROVACAO

Pedro Luiz Lima Bertarini
Coordenador(a) do Curso de Engenharia
Eletronica e de Telecomunicacdes
Campus Patos de Minas

Sérgio Ferreira de Paula Silva
Diretor(a) da Faculdade de Engenharia
Elétrica

—
eil Documento assinado eletronicamente por Pedro Luiz Lima Bertarini, Coordenador(a), em
s lily 04/08/2022, as 12:23, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do

assinaiura

| eletrbnica Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

——y
eil Documento assinado eletronicamente por Sergio Ferreira de Paula Silva, Diretor(a), em 05/08/2022,
- . lily as 11:21, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539,

assinatura

eletrbnica de 8 de outubro de 2015.

-

Iy A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
o https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
% acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 3724629 e
; 0 codigo CRC AOS4E0C2.

Referéncia: Processo n? 23117.075801/2020-79 SEI n2 3724629

https://www.sei.ufu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4178872&infra_siste... 4/4


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

